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Transistor PMOS con Vs < Vi (Vry < 0) ed una debole Vps applicata. |l
funzionamento di questo dispositivo € analogo a quello del’lNMOS, ad
eccezione del verso delle correnti e delle tensioni, che risulta invertito.
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Simboli per i MOSFET ad arricchimento a canale n (a destra) e a canale p (a
sinistra). La freccia identifica il morsetto di source e il verso positivo della
corrente Ip.



